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Cel ¢wiczenia.

Celem ¢wiczenia jest poznanie podstawowych wlasnos$ci 1 charakterystyk tranzystora

bipolarnego.

1.0. Zestawienie przyrzadow pomiarowych.

R1

R2




Model do pomiaru parametréw tranzystora bipolarnego;

Zasilacz regulowany szt. 2;
Woltomierz lub miernik uniwersalny szt. 2;

Mikroamperomierz i miliamperomierz lub mierniki uniwersalne z odpowiednimi
zakresami szt. 2.

2.0. Wyznaczanie statycznej charakterystyki wejSciowej tranzystora

Ug=1f(Is) dla Uc= const.

2.1. Wyznaczanie charakterystyki dokonujemy zgodnie z ponizszym schematem.

Lazilacz
requlowany

Rg =100 kQ; Rc =560 Q.

Fazllacz
requlowany

Rys. 1 Schemat uktadu pomiarowego do badania tranzystora bipolarnego w uktadzie WE
(wspolnego emitera).

UWAGA! Masy ( minusy zasilaczy) obu zasilaczy nalezy laczy¢ oddzielnie
do plytki pomiarowej.

2.2. Wyniki pomiaréw notujemy w zgodnie z Tabelg 1a i 1b.

Tabela 1a
Napiecie Uc =2 V
Is [uA] 0 2 5 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60
Ug[mV]| 0 | 300 | 500
Tabela 1b
Napiecie Uc =10V
Is [uA] 0 2 5 10 | 15 ] 20 | 30 | 40 | 60
Ug[mV]| 0 | 300 | 500

UWAGA! Wykresy musza by¢ czytelne. Kazdy wykres musi by¢ opisany.

Charakterystyki do tabeli 1a i 1b prosz¢ wykona¢ na jednym wspolnym wykresie na

papierze milimetrowym lub w kratke dla obu tabelek.



3.0. Wyznaczanie statycznej charakterystyki wyjsciowej Ic=f( U)W
uktadzie WE (wspolny emiter) dla I = const.

3.1. Wyznaczanie charakterystyk dokonujemy zgodnie ze schematem jak w

punkcie 2.

3.2. Wyniki pomiaréw notujemy w tabeli 2.

Tabela 2
Uexe[V]][ 01 ]02]04]07]10]15[20/[30]507] 10] 15 | 20
IBZSUA
Ic [mA] | | | | | | | | | | |
Iz =15 uA
Ic [mA] | | | | | | | | | | |
I = 30 uA
Ic [mA] | | | | | | | | | | |
IB:4SUA
Ic [mA] | | | | | | | | | | |
Iz = 60 uA
Ic [mA] | | | | | | | | | | |

UWAGA!




Charakterystyki prosz¢ wykonac¢ na jednym wspolnym wykresie na papierze
milimetrowym lub w kratke dla wszystkich wynikéw z tabeli 2.

5.0 Wyznaczanie charakterystyki przejSciowej Ic = f( Ig) dla Uc =5,0 V. Prosz¢
przepisaé dane Ic z tabeli 2, oraz wyliczy¢ wspétczynnik wzmocnienia pradowego

Is [uA] 5 15 30 45 60

Ic [mA]

B

6.0 Zadania do wykonania:
do kazdej tabelki nalezy narysowa¢ wykres(y) uwzgledniajac dotaczone uwagi;
na charakterystyce wejsciowej dla Is = 30 uA i Uc = 2V nalezy wyznaczy¢ rezystancje
wejsciowa — hyy,
na charakterystyce wyj$ciowej dla Is = 30 uA i Uc = 3V nalezy wyznaczy¢ admitancj¢
(konduktancje) wyjsciowa — ha,
na charakterystyce wyj$ciowej nalezy zaznaczy¢ obszar pracy tranzystora w stanie
zatkania, nasycenia i pracy aktywnej oraz zakres max mocy admisyjnej rowny 150 mW ;
we wnioskach nalezy wykaza¢ wlasno$ci wzmacniajace tranzystora i zapisa¢ typowe i
maksymalne wartosci charakteryzujace tranzystor BC547 lub BC238;
narysuj symbol tranzystora n-p-n oraz p-n-p i opisz nazwy poszczego6lnych wyprowadzen
oraz ich skrécone nazwy;
wyjasnij pojecie wspotczynnika wzmocnienia pragdowegof} , oraz wyznacz z
charakterystyki wyj§ciowej wartos¢ napiecia nasycenia Ucgs,e dla natezenia pradu
kolektora Ic =5.0 mA;
zapisz w jakim stanie sg ztacza BE, BC 1 CE dla tranzystorow w stanie nasycenia, pracy
aktywnej i zatkania.
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